
 

图片新闻稿-- Micron的Daniel Skinner获得JEDEC最负盛名的 

荣誉 - 卓越成就奖 

 

Daniel Skinner因其12年来为JEDEC和标准社区所做贡献， 

以及在推动下一代移动低功耗DRAM上所起的关键作用 

而受到技术领袖的表彰 

 

 

爱达荷州博伊西，2014年6月19日（GLOBE NEWSWIRE） -- Micron Technology, Inc.（纳斯达克

股票代码：MU）今日恭祝移动DRAM架构主管Daniel Skinner因担任LPDDR3和LPDDR4任务组主席期

间的领导工作而荣获最负盛名的JEDEC卓越成就奖。 

 

该新闻稿的图片在http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=26016 

 

卓越成就奖是该协会颁发的最负盛名的大奖，授予在JEDEC和标准社区做出持续贡献的个人。包括

Skinner先生在内，目前仅有十人获此奖项。 

 

“Dan在推动LPDDR3开发，即时满足移动行业的需求上做出了极大贡献，”JEDEC董事长John Kell

y说到。“在JEDEC，他持之以恒地领导LPDDR4的相关工作，取得了巨大成效，他领导任务组确定

下一代移动应用，并开发出实现这些应用所需的标准。” 

 

“Dan是一名卓越的工程师，并且在行业上具有远见卓识，他受到每一位工作伙伴的热烈推崇，这

些人包括他的Micron同事、合作伙伴和客户。我们为Dan获此殊荣感到万分骄傲，”Micron内存技

术和解决方案副总裁Brian Shirley说到。“移动低功耗DRAM的不断发展有助于推动下一代移动用

户体验，Dan可以承担起带领行业迈向下一次移动革命这一重任。” 

 

LPDDR3对于满足智能手机和平板电脑的性能和内存密度需求至关重要，而开发LPDDR4将不断增强

移动用户体验。 

 

“自2011年起，Dan在开发JEDEC LPDDR3和LPDDR4规范上起到了重要的领导作用。他的奉献精神、

领导能力、开放态度、创造能力和协作风格使JEDEC能够即时提供满足市场需求的LPDDR3和LPDDR4

解决方案，”Qualcomm JEDEC标准主管兼JEDEC JC-42.6主席Hung Vuong说到。“在他的奉献下，

这些将成为业内未来的后续技术。” 

 

新兴LPDDR4标准 

 

LPDDR4规范旨在使上一代LPDDR3设备的数据传输率翻倍，并同时降低每比特能耗。I/O数据传输率

更快，传输速度高达3200 Mb/s，支持智能手机、平板电脑和其他小型设备显示高达4k x 2k的分

http://www.globenewswire.com/newsroom/ctr?d=10086271&l=2&u=http%3A%2F%2Fwww.globenewswire.com%2Fnewsroom%2Fprs%2F%3Fpkgid%3D26016


辨率和3D图像。LPDDR4设备的低功耗特点也使设计师的工作更加灵活，能够在设计中使用更加小

巧的电池，使移动设备更小更薄。 

 

预计将在今年底初次发布LPDDR4规范。欲知新兴LPDDR4标准的更多详情，请参考Daniel Skinner

的LPDDR4 JEDEC演讲（2013年5月）。欲知Micron移动解决方案的更多详情，请访问micron.com/m

obile。 

 

在线了解我们！加入Micron社交网络，了解关于存储的一切： 

 

  -- Blog: www.micron.com/about/blogs 

  -- LinkedIn: www.linkedin.com/company/micron-technology 

 

 

关于Micron 

 

Micron Technology, Inc.是全球领先的先进半导体解决方案供应商之一。Micron广泛的高性能存

储技术产品组合包括--DRAM、NAND和NOR闪存--是固态硬盘、模块、多芯片封装等系统解决方案的

基础。以超过35年的技术领导地位为后盾，Micron的存储解决方案支持全球大多数创新计算、消

费者、企业级存储、网络、移动、嵌入式和汽车应用。Micron的普通股在纳斯达克上市交易，代

码是MU。欲了解有关Micron Technology, Inc.的更多信息，请访问www.micron.com。 

 

(c)2014 Micron Technology, Inc.版权所有。资料若有修改，恕不另行通知。Micron和Micron o

rbit徽标为Micron Technology, Inc.的商标。其他商标分别为其各自所有者财产。 

 

本新闻稿包含有关推出LPDDR4样品及其批量生产的前瞻性陈述。实际情况或结果可能与前瞻性陈

述中包括的内容不同。请参考Micron和证券交易委员会定期发布的汇总文件，特别是Micron最新

的10-K和10-Q表。这些文件包含并确定导致汇总文件中的内容与前瞻性陈述不同的重要因素（见

“某些因素）。尽管我们认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的，但我们不能保证其未来结果、

活动程度、性能或成就。 

也可通过AP PhotoExpress访问该图。 
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